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I. IDENTIFICAGAO DA DISCIPLINA:

CODIGO | NOME DA DISCIPLINA N© DE HORAS-AULA TOTAL DE HORAS-AULA
SEMANAIS SEMESTRAIS
TEORICAS PRATICAS | .
ARA 7551 |Topicos Especiais — 04 72
Eletrénica Analégica
HORARIO |
TURMAS TEORICAS TURMAS PRATICAS MODALIDADE
05655 ~ 3.1620(2) Presencial
6.1620(2)

Il. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
Fabricio de Oliveira Ourique

lll. PRE-REQUISITO(S)
CODIGO |NOME DA DISCIPLINA

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA E OFERECIDA
Graduag&o em Engenharia de Computacao.

V. JUSTIFICATIVA

A disciplina de eletronica analégica conceitos fundamentais para a formagao do aluno em Engenharia
de Computacéo.

VI. EMENTA

Caracterizagao de dispositivos eletrdnicos. Estudo de amplificadores operacionais, diodos, transistores
Jde juncao bipolar e de efeito de campo.

Vil. OBJETIVOS

Esta disciplina explora métodos matematicos para modelagem e andlise de componentes
eletrénicos.

VIll. CONTEUDO PROGRAMATICO

Conteudo Teérico:

Introducao a Eletrdnica
Sinais
Espectro de frequéncia de sinais
Amplificadores
Modelos de Circuitos para Amplificadores
Resposta em Frequéncia dos Amplificadores

Amplificadores Operacionais
O AmpOp Ideal




Configuragdo Inversora

Configuragcdo N&o-Inversora

Amplificadores de diferengas :

Efeito do ganho finito em malha aberta e da faixa de passagem no desempenho do circuito
Operagéo dos AmpOp para grandes sinais

Integradores e Diferenciadores

Diodos
O diodo ideal
Modelos matematicos para a curva caracteristica do diodo na regiao de polarizacéo direta
Operagéo na regido de ruptura inversa - Diodo Zener
Circuitos Retificadores
Circuitos Limitadores e Grampeadores
Tipos especiais de diodos

Transistores de Efeito de Campo MOS (MOSFET)
Estrutura e operacao fisica'do dispositivo
Caracteristicas de Corrente-Tensao
Circuitos com MOSFET em cc
MOSFET como amplificador e como chave
Polarizagao de circuitos amplificadores
Operagao em pequenos sinais e modelos
Amplificadores MOS de estagio simples
Capacitancias internas do MOSFET e o modelo para altas frequencias
Resposta em frequéncia do amplificador FC
MOSFET tipo deplecao

Transistores Jungéo Bipolares
Estrutura do dispositivo e operagao fisica
Caracteristica corrente-tensao
+ TJB como amplificador e como chave
Circuitos TJB em cc
Polarizagao de circuitos amplificadores
Operagao em pequeno sinal e modelos
Amplificadores TJB de estagio simples
As capacitancias internas de um TJB e modelo para altas frequéncias
Resposta em frequéncia do amplificador emissor comum

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Aula expositiva e dialogada com dinamicas em grupos.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIACAQO

e A verificagio do rendimento escolar compreendera frequéncia e aproveitamento nos estudos, os
quais deverdo ser atingidos conjuntamente. Sera obrigatéria a frequéncia as atividades

correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que ndo comparecer, no minimo
a 75% das mesmas.

e A nota minima para aprovacgao na disciplina sera 6,0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n° 17/CUn/1 997).
e O aluno com frequéncia suficiente (FS) e média das notas de avaliagdes do semestre entre 3,0 e

5,5 tera direito a uma nova avaliagdo no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes
no art.70,§ 2°. A nota sera calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das




avaliagbes parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliacdo (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n°
17/CUn/1997).

NF = (MF + REC)/2

e Ao aluno que ndo comparecer as avaliages ou nao apresentar trabalhos no prazo estabelecido
sera atribuida nota 0 (zero). (Art. 70, § 4° da Res. n° 17/CUn/1997)

e Calculo da média: Avaliagoes Tedrica e Pratica
Primeira avaliagéo tedrica: P1
Segunda avaliagio tedrica: P2
Listas de Exercicios: LE

Msemestrat = 0.3xP1 + 0.3xP2 + 0.3xProjeto + 0.1xLE
* As provas poder&o conter questées objetivas, objetivas mistas e dissertativas e ilustrativas.

Poderdo ser designados trabalhos escritos para complementar os assuntos. Neste caso a nota
dos mesmos sera incluida na avaliagio teérica.

Nova avaliagao

 Para pedido de segunda avaliagao somente em casos em que o aluno, por motivo de forga maior
e plenamente justificado, deixar de realizar avaliagdes previstas no plano de ensino, devera formalizar

pedido de avaliagdo a Diregdo do Campus Ararangua dentro do prazo de 3 dias Uteis apresentando
comprovacao. (Ver formulario)

Xl. CRONOGRAMA PREVISTO

Provas:

P1: 26/Abr

P2: 31/Mai

Projeto: 05/Jul

Prova Substitutiva (PS): 09/Jul
Recuperacao (REC): 16/Jul

Semana Data Dia Assunto
) 19-mar Terca |Introdugdo a eletronica
22-mar Sexta |Introducdo a eletronica
5 26-mar Terca | Amplificadores Operacionais
29-mar Sexta |Feriado
3 2-abr Terca | Amplificadores Operacionais
5-abr Sexta | Amplificadores Operacionais
2 9-abr Terca | Amplificadores Operacionais
12-abr Sexta | Amplificadores Operacionais
< 16-abr Ter¢a |Diodos
19-abr Sexta | Diodos
¢ 23-abr Ter¢ca |Diodos
26-abr Sexta |Proval
30-abr Ter¢ca |Diodos
z 3-mai Sexta |Diodos
8 7-mai Ter¢a | Transistores de efeito de Campo




10-mai Sexta | Transistores de efeito de Campo
9 14-mai Terca | Transistores de efeito de Campo
17-mai Sexta | Transistores de efeito de Campo
10 21-mai Terca | Transistores de efeito de Campo
24-mai Sexta |Transistores de Juncdo Bipolares
N 28-mai Ter¢a | Transistores de Junc3o Bipolares
31-mai Sexta |Prova?2
15 4-jun Terca | Transistores de Jungdo Bipolares
7-jun Sexta | Transistores de Jungdo Bipolares
13 11-jun Terca | Transistores de Jungdo Bipolares
14-jun Sexta |Projeto
14 18-jun Terca | Projeto
21-jun Sexta |Projeto
| 1 25-jun Terca | Projeto
28-jun Sexta |Projeto
e 2-jul Terca | Projeto
5-jul Sexta | Apresentacdo do Projeto
7 9-jul Terca |Prova Substitutiva
12-jul Sexta | Corregdo da prova substitutiva
15 16-jul Terca | Prova de Recuperacéo

XIl. BIBLIOGRAFIA BASICA

1. SEDRA, A.S. Microeletrénica. 5. ed. Sao Paulo: Makron Books, 2005. 1270 p.
2. MALVINO, A.P. Eletrénica. 4. ed. Sdo Paulo: Makron Books, c2005-2006. 2 v.
3. _TORRES, G. Fundamentos de eletrénica. Rio de Janeiro: Axcel Books, c2002. 229 p.

XIll. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 0
1. PERTENCE Jr., A. Amplificadores operacionais e filtros ativos: teoria, projetos, aplicagdes e laboratério. 6. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2003.

2. MALVINO, A.P. Eletrénica no laboratério. Sao Paulo: McGraw-Hill, 1991, 311 p. ;

3. MARKUS, O. Ensino modular: sistemas analdgicos - circuitos com diodos e transistores. Sao Paulo: Erica, 2000. 374

p.
4. COLLINS, T.H. Analog electronics handbook. New York, NY: Prentice Hall, c1989. 460 p.
____ 5. TORRES, G. Fundamentos de eletranica. Rio de Janeiro: Axcel Books, c2002. 229 p.

Obs: Os livros acima itados constam na Biblioteca Setorial de Ararangua ou estio em fase de

Dire¢édo académica




